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(57)  약

본    시   그  에  것 다.  본  실시 에 른   

시  강 처리  시 과; 상  시  에 착  사 지 름과; 상  시  내  4등

 는 블랙 매트릭스 ; 상  시  내 에 도포  스 매  과; 상  블랙 매트릭스를

경계 여  맞 어 착  1, 2, 3  듈 들  포 다.  본 에   액 시

강 리를 에 착 여  격에  강  가질 수 ,  사 지 름  태양 에  난

사를 지 여, 든 에  양  상태  시 보를 찰  수 다.

  도 - 도4f

등록특허 10-1298285

- 1 -



특허청  

청  1 

강 처리  시 과;

상  시   난 사를 지 고, 시 비산  지 도   에 착  사 지 름과;

상  시  내   4등  는 블랙 매트릭스 ;

상  시  상  내  에 도포   1.5 내지 1.6  스 매  과;

상  블랙 매트릭스를 경계 여  맞 어 착  1 듈 , 2 듈 , 3 듈   4 듈

들  포 ,

상  1 듈  내지 4 듈 들   들 , 상  스 매   매개  여 상  시 

 상  내  과  착 어, 상  시 , 상  스 매    상  듈 들 사  

 차 가 생 지 않는 것  특징  는  시 .

청  2 

 1 에 어 ,

상  1 듈 , 상  2 듈 , 상  3 듈   상  4 듈 들  액 시  듈  것

 특징  는  시 .

청  3 

 1 에 어 ,

상  1 듈 , 상  2 듈 , 상  3 듈   상  4 듈 들  다 드 시

 듈  것  특징  는  시 .

청  4 

강 처리  시  비 는 단계 ;

상  시   난 사를 지 고, 시 비산  지 도   에 사 지 름  도포 는 단

계 ;

블랙 매트릭스  상  시  내   4등  는 단계 ;

상  시  상  내  에  1.5 내지 1.6  스 매   도포 는 단계 ;

상  시  내   1사 에 1 듈     착 도  는 단계 ;

상  시  내   2사 에 2 듈     착 도  는 단계 ;

상  시  내   3사 에 3 듈     착 도  는 단계 ;

상  시  내   4사 에 4 듈     착 도  는 단계 ;

상  스 매   경 시키는 단계를 포 는 것  특징  는  시   .

청  5 

 4 에 어 ,

상  1 듈 , 상  2 듈 , 상  3 듈   상  4 듈 들  액 시  듈  것

 특징  는  시   .

청  6 

 4 에 어 ,
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상  1 듈 , 상  2 듈 , 상  3 듈   상  4 듈 들  다 드 시

 듈  것  특징  는  시   .

  

 상  

     술  야

본    시   그  에  것 다.  특 , 본  공공 보 달  [0001]

 에 는  시   그  에  것 다.

     경  술

근, 평 시 (FPD: Flat Panel Display)는 티미 어  달과 께 그  고 다.  에[0002]

여 액  스 (Liquid  Crystal  Display: LCD), 라 마 스  (Plasma Display Panel:

PDP),  계 시 (Field  Emission  Display:  FED),  계 시 (Organic  Light  Emitting

Device) 등과 같  여러 가지  평  스 가 실 고 다.

액티브  매트릭스(Active  Matrix)  동 식  액 시 는  스   막트랜지스 (Thin  Film[0003]

Transistor :  "TFT"라 )를 여 상  시 고 다.   액 시 는 극 (Cathode Ray

Tube, CRT)에 비 여 가 가능 여  보 , 사무 , 컴퓨  등에  시 에  물 ,

비 에도 어 빠르게 극  체 고 다. 

도 1  액 시 를 나타내는 도 다.  액 시 는 TFT가 매트릭스 식  열  TFT (10)과,[0004]

R(red) 색상, G(green) 색상  B(blue) 색상   컬러 들  매트릭스 식  열  컬러  

(30)  포  수 다.  TFT (10)과 컬러  (30)  에는 각각 막(11, 31)  도포 어 

다.  TFT (10)과 컬러  (30)   마주보고 착 어 , 그 사 에는 액 (20)  개재

어 다.

도 2는 다 드  를 나타내는 도 다.  다 드는 애 드 극(Anode)과 드 극[0005]

(Cathode)에 주  공과 가 (EML)에  재결   여  과 에  여 (excition)가 고

여  에 지  여 다.  다 드 시 는 도 2  같  다 드  

(EML)  생 는 빛  양   어 여 상  시 다.  다 드는 계

는  계  물 과,  계  물  사 에 고 는 드 극(Cathode)  애

드 극(Anode)  포 다.   계  물  공주 (Hole injection layer, HIL), 공수

(Hole transport layer, HTL), (Emission layer, EML), 수 (Electron transport layer, ETL) 

주 (Electron injection layer, EIL)  포 다.  

계  다 드  특징   다 드 시 (Organic  Light  Emitting  Diode[0006]

display: OLEDD)에는 시브 매트릭스 타  다 드 시 (Passive Matrix type Organic Light

Emitting  Diode  display,  PMOLED)  액티브 매트릭스 타  다 드 시 (Active Matrix type

Organic Light Emitting Diode display, AMOLED)  별 다.  액티브 매트릭스 타  다 드 시

(AMOLED)는 막트랜지스 (Thin Film Transistor: TFT)를 여 다 드에 르는 류를 

어 여 상  시 다.

 같  평  시 들  니 , TV  각  개   지   시  많  사 고 [0007]

다.  들  주  실내에  사 거나, 실 에  사 라도 짧  시간동안에만 태양 에  상태에

사 고 다.  들에게 공공   보를 시   시 는 리 도 시  가능 도  

 가 야 , 상 태양    격에  상태에 다.  라 , 액 시 나 

다 드 시 들  많   지만, 께가 얇아   격에 취약 고, 가 어 다는 단

문에 공공 보 달    시 는 아직 개  미진  상태 다.
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     내

        결 고 는 과

본   상  래 술  문 들  결 고  안      평  시[0008]

 를 는  공 는  다.  또 , 본  다른   격에 강 고, 리 도 시

보  시  가능    게시  시   를 는  공 는  다.

        과  결수단

상   달  여, 본  실시 에 른   시  강 처리  시 과; 상[0009]

 시  에 착  사 지 름과; 상  시  내  4등  는 블랙 매트릭스 ;

상  시  내 에 도포  스 매  과; 상  블랙 매트릭스를 경계 여  맞 어 착  

1, 2, 3  듈 들  포 다.

상  1, 2, 3  4 듈  액 시  듈  것  특징  다.[0010]

상  1, 2, 3  4 듈  다 드 시  듈  것  특징  다.[0011]

또 , 본 에    시   , 강 처리  시  비 는 단계 ; 상  시[0012]

 에 사 지 름  도포 는 단계 ; 블랙 매트릭스  상  시  내  4등  는

단계 ; 상  시  내 에 스 매   도포 는 단계 ; 상  시  내  1사 에 1 

듈  는 단계 ; 상  시  내  2사 에 2 듈  는 단계 ; 상  시 

내  3사 에 3 듈  는 단계 ; 상  시  내  4사 에 4 듈  는

단계 ; 상  스 매   경 시키는 단계를 포 다.

         과

본 에   액 시  강 리를 에 착 여  격에  강  가질 수 다.[0013]

사 지 름  태양 에  난 사를 지 여, 든 에  양  상태  시 보를 찰  수 다.

또 , 스 매   여, 시 과 액 시  듈 사  공간   워주  문에, 

 차 에  난 사를 지 , 마  1  리 만   특  가질 수 다.  그리고,

액 시  듈들  수평 상에   문에,  어  액 시  듈 사 에  질감

 거  느낄 수 없다.

     실시를  체  내

, 도 3 내지 도 4f를 참 여 본  람직  실시 에 여  다.  도 3  본 [0014]

실시 에  액 시  듈  나타내는 도 다.  도 4a 내지 도 4f는 도 3에 도시  액 시  

듈 4개를 여   시 를 는  나타내는 도 들 다.

도 3  참 , 액 시  듈  경우, 컬러  (CFS)과 막트랜지스  (TFTS)가 액 (LC)[0015]

사 에 고  착  략 직사각  양  갖는다.  특 , 막트랜지스  (TFTS)가 사각 에  웃

는 변    태를 가지 ,   에 액 시  듈  동   동 IC(DRIC)들

 착 다.

체 , 액 시  경우, 재 술  1  리   수 는    각[0016]

 60  내 다.  , 60  도 크  액 시   리 에  가 가능 다.  특 ,

재 42  내지 52  도  액 시  량 생산 술  안  상태 다.  지만, 80  상

  액 시  아직 량 생산 술  지 않고 다.  각  가 5 만 늘어나도 

는 경   달라지  문에  액 시 를 다는 것  고 난 도  술  다.  

라 , 본 에 는    리 에 시   보다는, 재 술  안   

시  듈 4  여  시 를 는  안 고  다.  특 ,   시

를 는  안 고  다.

도 4a 내지 도 4f를 참 여, 도 3과 같  액 시  듈 4개를 여   시 를 [0017]
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는  살펴보  다 과 같다.  우 , 도 3에 도시  것과 같  액 시  듈(100) 4개를 비 다.

고  는   액 시 에 는  시 (TEMP)  비 다.   사[0018]

 는 열처리  강  리나 강  아크릴과 같   강  보 는   시 (TEMP)  

비 다.  그리고, 시 (TEMP)  시 에 난 사를 지   사 지막(ARF)  도포 다.  사

지막(ARF)  름 태  착  수 다.  또 , 시 (TEMP)  질 경우 비산 는 것  지  ,

사 지막(ARL)  비산 지 능   포  름  것  람직 다.   사   것 므 ,

태양  아래에  여러 에  시 보를 게 지  수 도    것 다.  시 (TEMP)를 4

등  다.  그리고, 내 에  4  나누는 수평 수직 에 블랙 매트릭스(BM)를 다.

블랙매트릭스(BM)  웃 는 액 시  듈(100) 사  착  가 주는 역  다. (도 4a)

블랙매트릭스(BM)   내  에 스 매  (INDO)를 도포 다.   스 (Index  Matching[0019]

Oil)  시 (TEMP)  액 시  듈(100)  (TFTS, CFS)  는 물질  과 동  

 갖는 태  물질 다.  를 들어, 시 (TEMP)에 강  리를 사 고, 액 시  듈(100)

(TFTS, CFS)에  리를 사  수 다.  럴 경우에 들   약 1.54 도 다.  라 ,

스 (INDO)  도 1.5~1.6 도   물질  것  람직 다. (도 4b)

 1사 에 1 액 시  듈(101)  다.  특 , 동 IC(DRIC)들   웃 는 2변  시[0020]

(TEMP)  에 는 2변과 도  다.   , 1 액 시  듈(101)  블랙 매트릭스(BM)

상에  도만 걸 도  는 것  람직 다. (도 4c)

시 (TEMP)  2사 에 2 액 시  듈(102)를 착 다.  동 IC(DRIC)들   웃 는 2변[0021]

 시 (TEMP)  에 는 2변과 도  다.   , 2 액 시  듈(102)  블랙 매

트릭스(BM) 상에  도만 걸 도  는 것  람직 다. (도 4d)

시 (TEMP)  3사 에 3 액 시  듈(103)를 착 다.  동 IC(DRIC)들   웃 는 2변[0022]

 시 (TEMP)  에 는 2변과 도  다.   , 3 액 시  듈(103)  블랙 매

트릭스(BM) 상에  도만 걸 도  는 것  람직 다.(도 4e)

시 (TEMP)  4사 에 4 액 시  듈(104)를 착 다.  동 IC(DRIC)들   웃 는 2변[0023]

 시 (TEMP)  에 는 2변과 도  다.   , 4 액 시  듈(104)  블랙 매

트릭스(BM) 상에  나 지 도만 걸 도  는 것  람직 다.  그리고, 스 매  (INDO)를

경 시  1, 2, 3  4 액 시  듈들(101, 102, 103, 104)  각각   에  시 과 

착 도  다. (도 4f)

 후에,   액 시 에 가  비를 착   후  공  수 여,  액 시[0024]

를 다.  를 들어, 액 시  듈(101, 102, 103, 104) 각각  각  가 52 , 

같    액 시 는 각  104   액 시 가 다.

상 실시 에 는 액 시  듈   경우만  들었 나, 다 드 시  듈  [0025]

여   시 를  수도 다.  상  내  통  당업 라  본  술사상

탈 지 아니 는 에  다양  변경  수  가능  알 수  것 다.  라 , 본  술

는  상  에 재  내  는 것  아니라 특허 청  에  여 야만

 것 다.

도  간단  

도 1  액 시 를 나타내는 도 .[0026]

도 2는 다 드  를 나타내는 도 . [0027]

도 3  본  실시 에  액 시  듈  나타내는 도 .[0028]

도 4a 내지 도 4f는 도 3에 도시  액 시  듈 4개를 여   시 를 는 [0029]

 나타내는 도 들.

<도  주  에   〉[0030]
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10, TFTS:  막트랜지스  20, LC: 액[0031]

30, CFS: 컬러  11, 31: 막[0032]

DRIC: 동 IC ARF: 사 지 름[0033]

INDO: 스 매  TEMP: 시 [0034]

101: 1 (액 ) 시  듈 102: 2 (액 ) 시  듈[0035]

103: 3 (액 ) 시  듈 104: 4 (액 ) 시  듈[0036]

도

    도 1

    도 2
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    도 3

    도 4a

    도 4b
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    도 4c

    도 4d

    도 4e
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    도 4f
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